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在喷射共沉积 以拓 I A F SI C P
复合材料中发现

一内耗峰
,

并对该峰的起因和机制进行 了研究
,

指出该峰为位错拖曳阻厄峰
.

在本文中
,

作者研

究了各种热处理对该峰以及材料阻尼的影响
.

试样的处理条件分别是
:

( l) 热挤压态 (简称 R 态 ) ;

( 2 ) 5 40 ℃ l/ h 固溶处理后 随炉冷 (简称 炉

冷 ) ;

(3 ) 弘0 ℃ l/ h 固溶处理后 水悴 (简称水

淬 ) ;

(4 ) 5 40 ℃ l/ h 固溶处理后淬人
一

90 ℃的干

冰中 (简称
一 9 0 淬火 ) ;

( 5 ) 5 40 ℃ l/ h 固溶处理后淬火
.

195 ℃液氮

中 (简称
一 195 淬火 )

.

研究发现
:

( l) 在各种处理状态下
,

该峰均 出现
,

且随

频率增高该峰峰位向高温移动
.

( 2 ) 不同的淬火处理对该峰有明显影响
,

随

淬火过冷深度加大
,

该峰峰位向高温移动
.

( 3) 不同热处理状态材料
,

在常温下阻尼基

本没有变化
,

在高温下阻尼显著不同
.

在 100
-

18 0 范围
,

不同热处理状态材料的阻尼能力大小

以序为
,

R 态 > 炉冷 > 一
90 ℃淬火 > 水淬 > -

19 5 ℃淬火
.

( 4) 该材料有优异 的高温 阻厄性能
,

超过

15 0 ℃
,

R 态和炉冷处理材料阻尼能力可达到 1

x lo
一 2以上 ; 175 ℃以上淬火状态材料阻尼能力

也达到 1 x 10
一 2以上

.

分析认为
,

该峰为位错阻尼峰
.

随淬火过冷

深度加大
,

将增加位错密度和点缺陷浓度
,

从而

增加位错攀移和拖曳运动所需的能量
,

使得该峰

向高温漂移
.

适当的深度过冷处理可提高材料阻

尼性能
.

但过大的深度过冷处理导致位错密度过

高
,

位错缠结严重
,

有效位错长度和可动位错数

量降低
,

并不会使材料阻尼达到最大的提高
.

亦

即
,

增加淬火过冷深度可有效地提高材料阻尼能

力
,

但阻尼的增加与淬火过冷深度的增加不存在

线性关系
.
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